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Neue 600-V-CoolMOS™ PFD7-Serie ermöglicht Designs mit extrem hoher 

Leistungsdichte 

 

München – 12. Februar 2020 – Die Infineon Technologies AG erweitert mit der 

PFD7-Produktfamilie das bestehende CoolMOSTM-Portfolio. Damit kombiniert 

Infineon auf Basis seiner innovativen Superjunction-Technologie und mehr als 20 

Jahren Erfahrung höchste Leistung mit modernstem Anwendungskomfort. Die 

Bauteile sind ideal für Designs mit ultrahoher Leistungsdichte wie Ladegeräte und 

Adapter, aber auch für Antriebe mir geringerer Leistung und spezielle Beleuchtungs-

Anwendungen. 

 

Die neue Produktfamilie bietet Robustheit und Zuverlässigkeit mit höherem 

Wirkungsgrad, reduzierten Schaltverlusten und verbessertem thermischen Verhalten. 

Damit sind die Produkte erste Wahl für zeitgemäße, anspruchsvolle Designs. Die 

CoolMOS PFD7-Serie erfüllt damit neueste Herausforderungen bei kleinen und 

leichten Mobilgeräten sowie von energiesparenden Haushaltsgeräten und setzt neue 

Maßstäbe bei der Leistungsdichte. Die Leistungsbauelemente sind für höchste 

Effizienz insbesondere bei kleineren Lasten ausgelegt und erfüllen dabei 

durchgängig alle EMI-Anforderungen.   

 

Die Leistungsschalter bieten die beste Figure-of-Merit (Produkt aus RDS(on) x QRR) in 

ihrer Klasse. Die integrierte schnelle Body-Diode sorgt für eine hohe Kommutierungs-

Festigkeit, während die implementierte Zener-Diode Schutz gegenüber 

elektrostatischen Entladungen (ESD) bis zu 2 kV ermöglicht. Im Rahmen der neuen 

Produktfamilie bietet Infineon Varianten mit Durchlasswiderständen (RDS(on)) von  

125 mΩ bis zu 2000 mΩ. Mit dem umfangreichen Gehäuse-Portfolio können Kunden 

unkompliziert maßgeschneiderte Bauteile für ihre jeweilige Anwendung auswählen. 

 

Verfügbarkeit 

Die CoolMOSTM PFD7-Produktserie ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen 

sind erhältlich unter www.infineon.com/600V-PFD7. 

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/500v-900v-coolmos-n-channel-power-mosfet/coolmos-p7/
/Volumes/Kunden/Infineon/2020/Presseinfos/www.infineon.com/600V-PFD7

